piopy

Dioda D20-300

D20-300, D20-400

Prad graniczmy IF/AV/II 300 A
Powtarzalne napi¢ole wstecgZne Umm 100....2000 v

Maksymalna temperatura diody e
[+]
dla Umm = 1200 V 140 C
o
1200 V "‘vnm‘ « 2000 V 1285 C

Ploda D20-400

Prad graniosny IF/AV/H 400 A
Powtarsalne napiqoie wgteosne "RRM 100....2000 v

Maksymalna temperatura diody 1}0
]
dla Unm‘ 1200 V 128 [
[
1200 V < UIum £ 2000 V 110 C
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|
o
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Rys .78, Dioda D20-300, D20-400,

Praykiad oznaorenia:

D20«400~16 dioda o pradsie 400 A 1 napieoiu powtarsalnyms 1600 V,

~ 88 ~



D20-300

P20-400
Klasa URRM URsu Innu
- v v mA
o1 100 200 )
02 200 300
04 400 500
08 600 700
o8 800 1000 50
10 1000 1200
12 1200 1400
14 1400 1600
18 1600 1800
18 1800 2000
20 2000 2200
Parametr warunki pomiaru D20-300 D20-400 Jednogtka
T /nus/ 410 626 A
Tpau 5000 5500 A
1%t 125000 150000 A%,
U Ipy = 800 A 'ﬁj - 35% 1,7 1,5
TeIp/av/u  make. o 1,7 1,85 v
t,, Ipy~T85 A bipy = 100 n8
d1p At = 26 A/ns
1, = 28%
Upay * 1300 V 9 ® ns
1200 V = Upg, < 2000 V 11 11 ne

Zakres temperatur praoy sisosa

dla

Zakres temperatur prsechowywania

UBRM = 1200V

1200 V < UBRH < 2000 V

“88,.,, +190 °0
-°5 e +‘1‘ oO
-85.... +190 %

n‘hjo / ohiodzenie obustronne /

“ehor / Prey zastosowaniu smaru i wiasciwej sily doiskajycej radiator,

chiodsenie dwustronne /

Zakres silt doiskajqoyoh radiator

‘.5.-0.6’2 KN

0,95 %/w

0,02 %/w
/454,,,,630 XKGom/



D2 6~300
D20~400
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Rys.79. Dioda D20-300, D20-400. Charakterysty- itys.82. Dioda D20-300, D20-400. Zaleinodé
ka przewodzenia, przejéolowej impedanocjl termicznej od
ozasu,
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Rys.80, Dioda D20-300. Zaleinogé maksymal-
nej mooy strat od pradu przewodzenia.
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Rys .81, Dioda D20-400. Zale2noéé mpksymal-
nej mooy strat od pradu przewodzenia.

g 100 200 300 400 500 A 500

Rys.83. Dioda D20~-300, D20-400. Zaleinodé
temperatury obudewy od jednofazowego pradu
przewodzenia UIIRH £ 1200 V,
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Wys.54, Dioda L20-300,0b20-400, Zale2nodé
temperatury obudowy od jednofazowege pradu
przewodzenia 1200 V <UI1RM % 2000 V.
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Rys.85. Dieda D20~-300, D20-400, Zuleznodé
temperatury obudowy od tréjfazovego produ
przewodzenia UluN % 1200 Vv,
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flys.86. Vioda D30-300, 1D20-400., Zaleznosd
tewperatury obudowy od lrdeﬂzoWegn prayiu

przevodzenia 1200 V <l s 2000 V.
M

Rys,87. Dioda D20-300, D20~400, Zaleznodd
temperatury obudowy od szozesclofazowego
prgdu przewodzenia URRM € 1200 V,
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Rys.88,. Dioda D20-300, D20~-400, Zaleinosd
temperatury obudowy od szozedclofazowego
pradu przewodzenia 1200 V <Unml < 2000 V,
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1H20~300
N20-400
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Bys.89. Dioda [)20-300, Charakterysvyka praeciazalnofci granioziel.
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Rys,90. Dioda D20-400. Charakterystyka przeclqzalnoesci granicizne).
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